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Mamy dzi§ zaszczyt gosci¢ w murach Politechniki Swietokrzyskiej
znamienitych gosci. Przybylitu, aby by¢ swiadkami wyjatkowej uroczystosci,
jaka jest nadanie przez Senat Politechniki Swietokrzyskiej godnosci doktora
honoris causa Panu Profesorowi Wtadystawowi Karolowi Wihosiriskiemu,
wybitnej postaci $wiata nauki, a zwifaszcza nauk technicznych,
profesorowi zwyczajnemu, cztonkowi rzeczywistemu Polskiej Akademii
Nauk, nieztomnemu badaczowi, znakomitemu uczonemu o Swiatowe;j
stawie, wychowawcy wielu pokoleni inzynieréw; osobie skromnej, ale
konsekwentnej i skutecznej w swoich dziataniach.

Los zdarzyt, ze to mnie, Swiezo wypromowanemu profesorowi,
przypadt w udziale zaszczyt przedstawienia sylwetki bohatera dzisiejszej
uroczystosci i jego niecodziennych dokonan. Szczegélny to dla mnie
honor i niektamana przyjemnos¢, gdyz mam oto sposobnos¢ publicznie
podzigkowac za zyczliwos¢ i stowa wsparcia, jakimi zostatem obdarzony
przez Profesora w chwili objecia przeze mnie funkcji dyrektora Centrum
Laserowych Technologii Metali.

Sylwetka Profesora Whtosiriskiego ksztattowata sie w dwdéch
srodowiskach: akademickim Politechniki Warszawskiej i naukowym
Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Wtadystaw Witosinski urodzit sie w 1931 roku. Studia
politechniczne ukoriczyt w 1962 roku na Wydziale Mechanicznym
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Technologicznym Politechniki Warszawskiej, z ktérym to wydziatem
zwigzany byt poprzez zatrudnienie od 1982 roku do korica pracy na uczelni.
Praktyke przemystowa zdobywat w Zaktadach Lamp Oscyloskopowych
i Instytucie Technologii Materiatéw Elektronicznych. Stopiern doktora
nauk technicznych uzyskat w roku 1970 na wspomnianym Wydziale
Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Rada tego
Wydziatu, w 1977 roku, nadata Profesorowi stopien doktora habilitowanego.
W roku 1983 otrzymat tytut naukowy profesora nadzwyczajnego, aw 1989
tytut naukowy profesora zwyczajnego. Podczas pracy na Politechnice
Warszawskiej przez wiele lat petnit rozne funkcje, miedzy innymi byt
kierownikiem Zaktadu Inzynierii Spajania (dawniej Zaktad Spawalnictwa),
Prodziekanem ds. Nauki, a nastepnie w latach 1994-1999 Prorektorem
Politechniki Warszawskiej ds. Nauki; w latach 1999-2003 petnit funkcje
dyrektora Centrum Transferu Technologii. Od roku 2003 w dziatalnosci
Profesora Wtosiriskiego rozpoczyna sie okres, w ktérym dominujace
znaczenie ma jego praca w strukturach Polskiej Akademii Nauk, gdzie
w latach 2003-2010 petnit z wyboru funkcje Przewodniczacego Wydziatu
IV Nauk Technicznych.

Profesor Whosiniski reprezentuje dyscypline ,budowa i eksploatacja
maszyn” specjalnos¢ ,spajanie materiatéw”, jest twérca znanej i uznanej
Swiatowej szkoty naukowej oraz kilku niekonwencjonalnych technologii
spajanianowoczesnych zaawansowanych materiatéw, takich jak: ceramika
konstrukcyjna, kompozyty, specjalne szkta, materiaty pétprzewodnikowe
i stopy intermetaliczne. Wyniki jego oryginalnych prac naukowych
przyczynity sie do opracowania procesow technologicznych wdrozonych
do produkcji przemystowej. Dotyczy to takich wyrobéw jak: obudowy do
diod mocy i tyrystorow, pretéw laserowych czy form do prasowania szkta.
Nalezy zaznaczy¢, ze opracowane technologie zostaty opatentowane
i uzyskaty prawa wynalazkow.

Do najwazniejszych osiagnie¢ naukowych Profesora Wtosinskiego
nalezg m.in.:

— okreslenie profili dyfuzji i wspétczynnikéw dyfuzji Mn, Fe i Mo do
ceramiki typu ALLO,; w powigzaniu z warunkami procesu spajania
ceramiki korundowej z metalami;

— termodynamiczny opis reakcji w stanie statym przy spajaniu ceramiki
korundowej z metalami oraz potwierdzenie eksperymentalne
i weryfikacja tych obliczen;



— okreslenie i opis zjawisk dyfuzji reakcyjnej w czasie spajania
ceramiki typu AlLO, z miedzig domieszkowang tytanem;

— okreslenie za pomoca obliczeri metoda elementéw skoriczonych
pél rozktadu naprezen wtasnych i zaproponowanie optymalnych
rozwiazan konstrukcji ztaczy ceramika-metal;

— okreslenie struktury warstw posrednich przy spajaniu ceramiki
tlenkowej i ceramiki azotowej z metalami i powigzanie tych struktur
z wiasciwosciami wytrzymatosciowymi ztaczy;

— redukcja naprezen wtasnych przy spajaniu materiatow réznigcych sie
znacznie wspdtczynnikami rozszerzalnosci cieplnej (np. Cu- Al,O,)
przez zastosowanie funkcjonalnych materiatéw gradientowych
(FGM).

Profesor Wtadystaw Whosinski stworzyt szkote naukowa spajania
zaawansowanych materiatéw, ktérej trzon stanowia jego wychowankowie.
Swoje osiagniecia naukowe zawart w pieciu monografiach i okoto 150
artykutach opublikowanych w prasie polskiej i zagranicznej (m.in.
.Journal of Materials Science”, ,Science of Sintering”, ,Transactions of
JWRI”, ,Advanced Composites Letters”, ,Archiwum Nauki o Materiatach”
i ,Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences”).
Wypromowat 29 doktoréw (w tym 3 cudzoziemcéw), opiekowat sie 10
habilitantami, w tym jednym z Politechniki Swietokrzyskiej, recenzowat
liczne prace doktorskie (40) i habilitacyjne (19); opiniowat postepowania
o nadanie tytutu profesora (10). Odbyt wielokrotnie zagraniczne staze
naukowe (Anglia, Japonia, Niemcy). Jako visiting professor wyktadat na
Uniwersytecie Technicznym w Pekinie (1988) oraz na Uniwersytecie
w Osace (1998). Byt zapraszany z referatami dotyczacymi spajania
nowoczesnych materiatéw na konferencje w Niemczech, Danii, we
Wrtoszech i Japonii. Miedzynarodowe uznanie osiagnie¢ naukowych
Profesora znalazto wyraz w wyborze go na cztonka Miedzynarodowego
Instytutu Nauki o Spiekaniu, Amerykarnskiego Towarzystwa Spawalniczego
i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jest honorowym profesorem
dwéch chirskich uczelni: w Beijng Polytechnic University i University for
Surface Engineering.

W nauce polskiej petni funkcje Przewodniczacego Rady Naukowej
Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych, jest cztonkiem Rady
Naukowej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Instytutu Metalurgii
i Inzynierii Materiatowej PAN w Krakowie, Centrum Wysokich Cisnieri
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PAN w Warszawie, oraz Centrum Laserowych Technologii Metali
w Kielcach. W krajowym srodowisku akademickim zostat uhonorowany
tytutami doktora honorowego Politechniki Wroctawskiej, Warszawskiej
i Slaskiej.

Jest tez cztonkiem komitetéw redakcyjnych nastepujacych czasopism:

— ,Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences”;

— ,Postepy Technologii Maszyn i Urzadzen PAN”;

— ,Przeglad Spawalnictwa”;

— ,International Journal of Plant Engineering and Management”;

— ,China Surface Engineering Journal”.

Na szczegélne podkreslenie zastuguje wspétpraca Profesora
Whosinskiego z wieloma osrodkami akademickimi w Polsce, gtéwnie
z AGH w Krakowie, Politechnika Wroctawska oraz naszg Uczelnia.

Profesor Wtadystaw Wihosinski jest osobg niezwykle zastuzong dla kie-
leckiego osrodka naukowego. Jest wspotzatozycielem wspélnej jednostki
Polskiej Akademii Nauk i Politechniki Swietokrzyskiej, przeksztatconej
w 1996 roku w Centrum Laserowych Technologii Metali oraz cztonkiem
jego Rady Programowej. Aktywnie uczestniczyt w pracach zwigzanych
z wyposazeniem Centrum Laserowych Technologii Metali w unikalng
aparature, w tym miedzy innymi w Laser TLF 6000 ktéry w owych czasach
byt jednostka o najwiekszej mocy w Polsce. Swoim ogromnym zaanga-
zowaniem w prace Rady Programowej Centrum Laserowych Technologii
Metali wywart pozytywny wptyw na srodowisko kieleckie wspéttworzac
atmosfere akademickosci i inspirujac badania naukowe ukierunkowane
na nowe technologie laserowej obrébki metali i tworzyw, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem laserowego ksztattowania metali.

Profesor Wiadystaw Whtosinski, wraz z Profesorem Henrykiem
Frackiewiczem, byt inicjatorem przejscia pracownikéw Instytutu
Podstawowych Probleméw Techniki Polskiej Akademii Nauk do Rady
Wydziatu Mechanicznego Politechniki Swietokrzyskiej, co przyczynito sie
do stworzenia warunkéw kadrowych do powstajacego nowego wydziatu
— Wydziatu Zarzadzania i Modelowania Komputerowego. Wreszcie
bedac Przewodniczacym IV Wydziatu PAN doprowadzit do uregulowania
trudnych spraw majatkowych pomiedzy Politechnika Swietokrzyska
a Polska Akademia Nauk.

Szanowny Panie Profesorze, Pana niezwykle bogaty dorobek naukowy,
dydaktyczny, organizacyjny i inzynierski oraz uznanie, jakim cieszy sie Pan
w Srodowisku naukowym krajowym i zagranicznym, a takze wieloletnia



owocna wspétpraca z nasza Uczelnig, w petni uzasadniaja decyzje Senatu
Politechniki Swietokrzyskiej o nadaniu Panu Profesorowi godnosci doktora
honoris causa naszej Uczelni.

Kielce, 22 maja 2013 r. %7
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